[bookmark: _GoBack]Бланк выполнения лабораторной работы 1 «Изучение эффекта Холла в полупроводниках» 

Цель работы

Схема установки (копируете из описания работы)

Начальные данные
Таблица 1
	Датчик Холла №
	Геометрические размеры 
полупроводника (пластины)
	I, [мА]
	Примечание

	
	а, [мм]
	d, [мм]
	l, [мм]
	
	


	
	
	
	
	
	




1. Определение постоянной Холла и концентрации основных свободных носителей зарядов
Таблица 2
	№ п/п
	Uхi ,[мВ]
	Bi,[мТл]
	Rхi ,[м3/(А · с)]
	Примечание

	1
	
	
	
	I = 
n = 

	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	



Пример расчета:






2. Определение проводимости и подвижности основных свободных носителей зарядов
Таблица 3
	№ п/п
	Ui, [мВ]
	Ii, [мA]
	γi, [См/м]
	Примечание

	1
	
	
	
	
µn = 

	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	



Пример расчета:





При расчете значение постоянной Холла принимает среднее арифметическое, определенное по результатам эксперимента «Определение постоянной Холла и концентрации основных свободных носителей зарядов».

Графические зависимости:
 [image: ]                      [image: ]Uх, [мВ]
I, [мA]
B, [мТл]
U, [мВ]



	Рис. 3. Изменение ЭДС Холла в магнитном поле
	Рис. 4. Вольтамперная характеристика




Вывод

Контрольные вопросы
1. Эффект Холла.
1. Дать определение постоянной Холла.
1. Примеры применения эффекта Холла в технике.
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